Deneyin amaci, BJT Amplifier’in 6zelliklerini incelemektir.

BJT, verimi yliksek bir transistor cesididir. Bundan dolayi yiiksek akim kazancinin beklendigi yrlerde
kullanilir. Disiik gerilimli devrelerde kullanimi hi¢ yok denecek kadar azdir. Clinkii devreyi yakabilecek
bilytklikte akim kazanci saglar.

Hesaplama yaparken DC analizle birlikte, transistoriin calisma noktasini bulunur. AC analizle de
kazanc(Av), cikis voltaji, kullaniimasi gereken giris ve cikis direnci bulunur.



1-) Iea =0.029 mA

Ica =8.84mA
Vceq=6.2V
Ic

15mA < DC load line

Q-point cq=8.84 mA , Vceq=6.2 V
v

15v Vce

2-) B degerini bulmak icin DC analizde buldugumuz Ic ve |8 degerlerini kullanacagiz.

Ble=Ic
B=Ic/Is
B =8.84mA/0.029 mA

B = 303.95

3-) Small signal giris direnci ve emission coefficient degerini bulabilmek icin Ve degeri bilinmelidir.
Bu sekilde mevcut formiillerden, bu iki forml bulunabilir.

Vbe = 6.74 mV (peak-to-peak)
Mn=Vbe/lsg & =232.41

e =nVi/leg = n=0.8620



4-) r, degerini elde edebilmek icin V., degeri bilinmelidir. Clink(i bu gerilimin, {izerinden gecen
akima boélim r,degerini verir.

Vour =3.82V

(rD// RL // RC) = Vuut / (gmvbe)

gm=lcq/nVr = gm=0.410

gm ve V.. degerleri 1. Denklemde yerine konuldugunda R, ve R. degeri de bilindiginden, r,
kolaylikla cekilebilir.

ro=26.7kQ

ro=(Va+Vei)/ leqg =Va/lcq = Va=229.82V

5-)
jb i
¥ el
R
o f P -
RBJ§ - & m e ‘o ?ng.Rc
E
Av=Vo/Vi

=[(Rs1//Re2+ Iy )x18] / [lc x(r,// R, // Rc)]

=3105



6-)

Fin

v/

Volts/Div = 10mV

Sec/Div=500 ps

7-) Ve = 7.3 mV (peak-to-peak)

8-) Vout, undistorted = 12.5 V (peak-to-peak)

Volts/Div = 1V

Sec/Div = 500 ps




9-)

min

B

p—

1

Vour (20mV)
| |

VI V)Y

Vs (SO0MY)
|

C

LT




